PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU ' PREHLED
MHB8080, 8085, 8086

Typ - Druh Pouzdro

MHB8224 Hodinovy a budici obvod pro mikroprocesorovy obvod MHB8080A. Sdruiuje oscildtor fizeny vnéjsiim 10—14
krystalem, délicky 1:9, dva budiée s vysokym vystupnim napétim o obvody pomocnych logickych funkci.
MH8228 Ridici obvod systému a budi¢ sbérice — vyrabi viechny fidici signdly, potfebné pro piimé propojeni 10—19

obvodéi mikroprocesorové fady (paméti RAM, ROM a obvodi vstup/vystup) s centrdlni procesorovou
jednotkou (CPU) MHB8080A.

MHB8282 Uplné paralelni osmibitové stradade s tfistavovymi vystupnimi zesilovadi jsou uréeny pro stiadale, oddé- 10—24
MHB8283 lovaci zesilovaée nebo multiplexery v perifemich a vstupnich/vystupnich funkeich mikropocitacovych 10—24
systém 8086, 8080, 8085 o 8048. Typ MHBB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupni data na vy-

stupech,
MHB8286  Osmibitové vysilate/piijimade sbémice s tfistavovymi vystupy jsou urleny pro perifemi funkce v mikro- 10—24
MHB8287  procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHBB8287 invertuje vstupni 10—24

data na vystupech.

MHB8641 Ctyindsobny budi&/piijimaé unifikované sbémice pro pouiiti v systémech pro prenos dat s impedanci 10—14
120 2 (UNIBUS).

MEZNI HODNOTY:

min. max.

Napdjeci napéti 1) Ucc —0,5 +7,0 Vv

MHB8641 Ucc — +7.0 v
Napdjeci napéti 1) jen MH8224 Upp —0,5 +13.5 v
Vstupni napéti 1) Uy —1.5 +7.0 V'

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHBS&287 Uy —1,0 +55 Vv

MH8641 Uy — +35.5 v
Vystupni proud MH8224, MH8228 lo 100 mA
Vystupni napéti MHB8641 Ug 55 v
Rozsah pracovnich teplot okoli tha 0 +70 °C
Rozsah skladovacich teplot Bstg —55 +155 °C

1) Napéti se rozumi vzhledem ke spoleénému bodu — wjvodu | .
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PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO S’Y_STEMU 8080 MH8228

OBVOD PRO RIZENI SYSTEMU A BUDIC SBERNICE — Of ——puaz [ DB?
VYRABI VSECHNY RIDICI SIGNALY, POTREBNE PRO S =il
PRIME SPOJENI OBVODU VSTUP /VYSTUP, PAMETI D3——] . D83
RAM, ROM S OBVODEM CPU MIKROPROCESOROVEHO e I
5] |- DB5
SYSTEMU 8080. 06— | ____095
MEZNI HODNOTY: Hfere] cas e
Uce min.-max. —05...4+7 \' .
U, MinLmaL “15... 47 v H|leen! budie
lo max. 100 n('l:A
ta min.-max. 0...+70 ° ] 1 MEMR
Bseg min.-max. —55... +155 o m ?0::'? | MEMW
—= I/OR
CHARAKTERISTICKE UDAJE: #, = 0°C...+70°C POUZDRO 10—19 STSTR - g | /0w
DBIN === = INTA
Vstupni napéti — Groven H min.-max. ﬂ'RE‘A E
Uce =5V Ui =20 v BUSEN _ i
Vstupni napéti — uroven L
Ucc =5V Ui =08 v Dy..-Dy datové sbérnice (ze strany
Vystupni napéti — droven H _ CPU I!’oeo}. .
Ucc = 4,75V, Uy = 2,0V, Dgg---Dpgr :Ia:;v:u;bemlce (ze strany
U = 08V IO R é:em' vstup | vystup
lory = 10 uA, vystupy Do...Ds7 Uon z 3.6 v o w z4pi y
log = —1 mA, ostatni vystu U z 24 Vv P2 “t"?{w“"p
JOH = M/, aStathl ¥ystupy oH, e MEMR &teni paméti
Vystupni napéti — uroven L : MEMW e T
BCC Zé‘giv' U = 20V, DBIN sigpnél od CPU 8080
it =1 il
lor = 2 mA, vystupy Dg...Dy Uor, < 0,45 v INTA :?;:-l:?lll RRiaclvhis
lor = 10 mA, ostatni vystupy Uor = 0,45 v HLDA signél od CPU 8080
Vstupni proud — uroven H WR signal od CPU 8080
Uee = 525V, Uiy = 525V BUSEN vstup vyboveni sbérnice
vstup STSTB Lir =100 uA STSTB vstup stavového signalu
vstup DBg ... DBz i =z 20 A z MH8224
ostatni vstupy Vi < 100 HA Pfehled stavovych slov
Vstupni proud — droven L N Tz13 120516 |7 |8 ]9 [10
Uee = 525V, U, = 045V pojL JL [t Ju Jr ju jr [H]L JH
vstup STSTB lie = 500 uh e HIL [HJL R [L[RTH [H
vstup Dz, Dg I =750 uA ozfL [L L [H[H]C [C[CL T
vstup Do, Dy, D4, D5, D7 lir = 250 uh plc fujc(clc el HlH
ostatni vstupy Iz =250 uA DeJL L [L L JL L [HL L L
Vystupni proud zkratovy pDelH L [L L L L (L {HIL |H
Uce = 50V, Uiy = 20V, pelL L |L L L [HIL L L JL
Ui =08V DAHH L JH L L JL JL |HJL
viechny vystupy —los 15...90 mA 1 i I
Odbér ze zdroje .
Ueo T Diga V. e 190 mA MEMR MEMW  1/OR /OW NONE INTA

Vystupni svodovy proud pro fidici

vystup tietiho stavu 1 —"ayveldnl instiiikes
Ucc = 525V, Up = 525V lo <100 A § T oeme Al poekd
Uee = 525V, Up = 045V —lo =100 uhA g — E:epr:; f;os:!g?::u
Proud vystupu INTA e . o
Ucc = 50 V. Uo = 12V, & T e % waarnin saneni
R = 1kQ linTA =5 mA g — potvrzeni ﬂ:lwseni
ZCILCJh',"!l"Ie naﬂ?P-sEt\:‘ T U <1 v 110 — :::::-::g: preruieni béhem HALT
cc = 4, i == —=Up 4
DYNAMICKE HODNOTY: Uge = 5V, i, = +25°C alalh S = S
Sitka impulsu na vstupu STSTB tew z 22 ns shnes T Ty
Doba predstihu na vstupech =
Do ...D7 vici STSTB tss =8 ns OBiN e [l I oo o o
Doba pieschu na vstupech INTA 1o F——T\
Dy ... Dy vaci STSTB tspr =5 ns WEMR toc] [i= T [
Doba zpoidéni HLDA i
od STSTB na kaidy ridici signal toe 20...60 ns =t
od DBIN na ridici vstupy trr =30 ns m[—\migﬁl_ g . 7 i
od DBIN na sbérnici 8080 tre = 45 ns stémce = P A p o i
od systémové sbérnice 8080 pro Cteni  tgp =30 ns t ;EE
od WR na ridici vystupy tirR 5...45 ns . 2 y
od STSTB na uvoln. shérnice systému  twe = 30 ns PER
od sbérnice 8080 na systém. sbérnici  twp 5...40 ns wR i X
cd BUSEN na systemovou sbérnici tg = 30 ns :
od HLDA na ridici wystupy tun =25 ns
Doba piedstihu na systémové sbérnici
vuci HLDA tos = 10 ns
Doba piesahu na systémové sbérnici
vaci HLDA tou = 20 ns
Vstupni kapacita Cy =12 pF
Vystupni kapacita fidicich vystupl Co =15 pF
Kapacita vstup [ vystup D, DB Cro =15 pF

138



